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La invencidn se refiere a un mbtodo de fabricacidn de
un sistema eleotr8dico que comprends una capa granular, por ejem-
plo una capa granular semiconductora, substancialmente del espesor
de un grano, siendo los granos empotrados en uma substancia de ?e;
5 lleno aiglante, siendo rqcubierta diche capa granular por al menos
una ocape electrodicg que estd en contacto con los granos y que con-
siste ée un trazadohde &reas coherentes, eleftricamente buenas con-
ductoras entre los granos sobre la substencia de relleno, y de A&reas
usualmente menos conductoras eldotricamente sobre los granos, ﬁéto—
10 do en que, & fin de obbener dicha capa electrbdicz, una caps electzd
dica coherente ininterrumpida, eléctricamente buena conductcra, es

eplicada a la capa granular, despuds de lo cual son selactivamente

eliminadas partes de la oapa electrddice sobre-los grancse La in-
]

gvencién se refiere ademfs & un sistema electrddico fabricado por el

i

15 ‘m@todo de acuerdo con la imvencibn.

Tal sistema electrddico, asi como un mbtodo de fabrica-
?ci6n del mismo, es el objeto de la patente egpafiola No. 329.799. En
ella se describe un método de la clase mencionada, en que wna caph
electrbdice buena conductora es aplicada a toda la capa granular,
20 despuds de lo cual ya sea mediante un proceso de mordicacibn selec-
tiva o usando métodos de foto—regist esta capa electrbdica buena -
conducvora es selectivamente eliminada de la parite superior de los
granos. 51 fuera deseable, una segunda capa electrddica puede ser
aplicada a los granos.
25 Los sistemas electrbdicos de la clase descripta pueden
comprendexr granos sensibles a la radizoidn y pueden ser usados como
detectores de radiacidn, en cuyo caso la energia de radiacidm incie
sobre la capa granuler fotosenmsible, produciendo una tensidn eléc-
trice o diferencias de impedancia, que pueden ser medidas por medio

30 de eleotrodos provistos sobre la capa granular, feblendo al menos
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o de los electrodos ser transparente a la radiacién incidente.
.Ejemplos de estos usos son, entre otros, foitoresistores y fotocélulds
pare medidores de exposicidng talee sistemas electrddicos pueden gsr

usados ademfis para convertir laenergiade radiecidén en energia elec- !

krica, entre otros, en las as{ llamadas baterias solares. Para con%

vertir energla eléctrica en energfa de radiacidn, en cuyo caso en -

;lon granos pueden ser producida radiacidn por ejemplo por recombira-
‘cidn de los portadores de carge en una juntura -n o por otras formas
be electroluminiscencie, son interesantes los sistemas electrodicos .
‘gue comprenden una capaé granular.

En todos estos casos no solamente pueden usarse granos
que tienen aproxinadamente las mismas dimensiones en todas dirsccio-
nes sino tamblén granos en forma de escamas o de agujas. Los siste-
mas electrBdicos de la clese mencionada & menudo involucran el rpo-
blema de tener que proveer sobre la capa granular al menos una oapa
electrbdica para la entrada de corriente o la solida de corriente,
capa electrddica gue debe cumplir exigencies contradiocvorias. Por
un lado la oapa electrbdica deberfia iener una baja resistencia lami
nar, mieniras que por otro lado en el &rea de contacto con los gra-
nos el electrodo deberia tener propiedades que pueden contrarrestar
dicha baja resistencie laminar,

5i el sistema electrddico gue comprende una capa grenular,
es por ejemplo, un dispositive electro-bptico, al menos uno de los A
electrodos aplicados & la capa granular debe ser iransparente, al me
nos sobre los grénom, a la radiacidn que incide sobre los granos o
que emana de los granos. En relacidén con la usualmente mala conducw
tividad de tales capas electrbdicas transparentes se desea una capa
electrbdica de estructura heterogénes en que estén provistas &reas
coherentes buenas conducioras entre los granos y &reas menos conduce

toras, de las propiedades transparentes a la radiacidn deseadas, sobre



: R, i
la parte superior de los granos. En vista de la fransparencia regue

rids, en algunos casos puede ser deseable omitir parcialmente la ca

-
-

pa electrbdica sobre los granos. -

La invencién tiene por objeto proveer un mdtodo particus
lermente répido para aplicar tal oepa electrddice heterogénea.

12 invencidn se basa en el reconocimiento del hecho que
en el caso de una capa granular, sobre cuyo lado de electrodo lé -
substancia de relleno. muestra depresiones enitre los granos, paﬁ#ss
de la capa elecirddica ubicada scbre los granos puede ser selective~
mente eliminada por abrasidn de este lado de la capa granular éubiqg

i
H

ta con el electrodo, mientras que las partes de la capa electrddica;

ubicadas en las depresiones entre los granos substancialimente no son
%afectadas por el abrasivo.
% De acuerdo con 13 invencidn, un método de fabricacidén
;de un sistema electrddico de la clase mencionads precedentemente se
H

écaracteriza porque en la febricacidn se parte de una capa granular

teniendo la substancia de relleno entre los granos un espesor con-

siderablemente menor gue el espesor promedlo de los grancs, de modo
que al menos sobre un lado, la capa granular muestra depresionss en
tre los granos y porgue sobre dlcho lado la capa granular es oubiel
ta con una capa electrbdica buena conductora eldctrics, despuds de

lo cuel por abrasidén de la capa granular sobre dicho lado, son eli-
minadae solamente las partes de la capa elesctrbdica ubicadas sobre

los granos, debidc 2 las depresiones entre los granos.

La brasidn puede realizarse por medic de varios agentes
pulidores o avrasivos. Es ventajoso usar un abrasivo cuyos grenos
tienen un tamafio ta2l que ellos no pueden alcanzar el fondo de la
depresidn. Por lo tanto una realizecidn preferida del método de

acuerdo con la invencidn se caracteriza porque la capa granular es

i tratade por medio de un abrasivo cuyos granos tienen un difmetro
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mayor que la distancia promedia entre los granos sobre la cape era

:nular, de modo que ellos no pueden llegar al fondo de las depresio-f

nes. Se prefiere usar un abrasivo cuyo difmetro de greno es m&h dél

‘dos veces y menos de cince veces la distancia promedla entre los. - 3

granos de la capa granular, ademfis resulta ventajoso usar un abrasi .
vo cuyos granos tienen un difmetro considerablemente menor que el .g
diémetro promédio de grano de la capa granular y otra realizacién- ‘
importante del método de acuerdo con la invencldn, se caracteriza -
porque la capa granular es tratada con la ayuda de un abrasivo guyos
granos tienen un difimetro que es considerablemente menor que el d;éi
metro promedio de los granos de la capa granular, estando dicho abxa
sivo aplicado a un soporte. En este caso se desea el soporte para
evitar que los granos de abrasivos ataquen la capa electrbdica en
las depresiones entre los granos de la capa granular., El soporte -
preferiblemente deberia tener una flexibilidad tal que pueds seguir
la forma de la capa granular, de modo gue en la préctica, cada grano
de la capa granular se ponga en contacto con el abrasivo.

Resulta ventajoso usar en este caso un abrasivo cuyo -
difmetro de grano es menor que un quinto, preferiblemente menor que
un décimo del dilmetro promedio de cranos de la capa granular.

En las realizaciones precedentes del mdtodo de acuerdo
con le invencidn es posible partir de una capa granular, cuya subs-
tancla de relleno se extiende scbre los granocs. Las partes de la
substancia de relleno ubicadas sobre las partes superiores de los
granos entonces es eliminada simulifneamente con la cape electrddica
vor abrasidne. Sin embargo, debido 2 las desventajas involucradas
en esto, por ejemplo las propiedades plésticas de la mayoria de 1lis
substancies de relleno, que por lo tanto son menos adecuadas para
un tratamiento de abrasidn o amolado, se prefiere partir de uma oa-

pa granular cuyos granos sobresalen de la substancia de relleno en
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el lado de la capa electrbdica, de modo que el abrasivo no necesita

iponerse en contacto con la substancia de rellenoce.
! .

En este caso es ventajoso partir de una cape granulér :

obtenida empotrando los graﬁos en una substancis de relleno enduie-i

cible que se contrae enitre los granos de modo que partes de los - "

]
5 granos quedan libres de la substancia de rellence §
! En una realizacidn preferida importante del método de E
faouerdo con la invencidn se usa ﬁna.oapa granular, ouyos granos cqg'
isisten en sulfuro de cadmio y cuya substancia de relleno cbnsisfe |
.en poliuretanc.
10 BEn otra realizacidn preferida importante del mdtodo de-
acuerdo con la invencidn la abrasidn produce aberturas en las ca—
pas electrbdicas sobre la parte superior de los granos, mantenién -
dose el contacto entre la capa electrddica y los granos.
| Este método tiene la ventaja que en una operacidn tmnica
15 8o forma un electrodo que es buen conductor entre los granos, mien—
tras que sobre las partes superiores de los granos las radiaciones
incidente y emergente no son obstaculizadas, mientras que el contac—
%o resultante, aunque presente solamente sobre parte de la superfi-
cie de los granos, es suficiente en muchos casos. Para mejorar el
20 ‘contacto resulte ventajoso someter la capa granular, luego de la
abrasidn, a un bombardeo idnico o electrdnico.

Aungue puede obtenerse un contacto satisfactorio de es—
ta manera, sin someter las partes de los grenos libres de la capa
electrddica a otro tratamiento, en otros casos serh deseable cubrir

25 las partes libres de los granos con otro material de contacto a fin
de obtener propiedades de contacto deseadas determinadas. Ila capa
electrddica inicial, si fuera deseable, puede ser completamente eli-
minadae de los grenos. Otra realizacidn preferida del método de acuexr

30 do con la invencidn se caracteriza porgque subsecuentemente & la eli
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minacidén de las partes de la capa elsctrbdica sobre las partes su-

i
f
i
.
i
<

i

periores de los greanos solamente, se aplica una segunda oapa elec—
trddica, conectada conducti%amente a la primera ocapa electrddica,
al menos a las partes libres de los granos. En aquellos casos ;n‘
gue la capa electrbdica sobre los granos debe ser tranéparente_a la

rediacibn incidente o emergente, se usa una segunda capa elédctrodi-

ca en una realizacidn preferida importante, capa que tiene una trans
- |

parencia mayor que la primera capa electrddica para la radiacidn elec
|

tromagnética que debe ser emitida por los granos o para una radiacién

& la que los granos son sensibles.

El método descripto precedentemente puede ser usado con

diferentes combinaciones de grancs y mateznzles electrddicos. la

invencibn, sbn embargo, es particularmente importante para la fabri-

H
i

cacidn de sistemas electrddicos gue tienen una capa granular cuyos :

:gramos consisten principalmente de sulfuros y/o seleniuros de cad~ |

mio y zine fotooonductores, estando ocubiertos los granos por une -
capa electrbdica que contiene indio o una aleacién de indio. Entre

‘la capa electrdiica Y los granos se esiablece entonces un contacto

i
i
i

i
'

|
!
i
!
|
|
|

preliminar de la capa granulars A fin de obtener un contacto Shmi-

dhmico.

La capa electrddica pusde ser aplicada sin tratamiento

co satisfactorio, sin embargo, a menudo es deseable someter la capa
granular a wn bombardeo idnico ¢ electrdnico antes de la aplicacidn
de la capa electrddica.

La invencidn se refiere ademfis & un sistema electrddico
fabpricado por el método de acuerdo con la invencidn.

La invencidn serf desoripta a continuacibén més deualla—g
demente con referencia a unas pocas realizaciones mostradas en el

dibujo, en que

les figuras 1 & 3 ilustran esquemfticamente en vistas
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gtoresistor utilizando un método de acuerdo con la invgnoi&n.

La figura 4 es una vista esquemftica en planta de uh fo-
toresistor ocuya fabricacidn esté ilusirada en una vista en cortg:to?

mads sobre la 1linea I-I en las figuras 1l a 3, ¥ - L!

Las figuras 5 a 8 ilustran esqueméticamente en vistas

‘en corte etapas consecutivas de la fabriocacidn fe parte de una cé-

H

‘lula solar obtenida por un método de aocuerdo con la invencidn. i

Una primera realizacidn de un método de fabricacidn de
un sistema electrédico seré deseripto a continuacién con referencia .
a las figuras 1 a 4;.91 mencionado sistema comprende una oaps gra-
nular (1,2) que tiene gremos 1 (fig. 3) de un meterial semiconductori
que tiene substancizalmente el espesor de un grano, estando los gra~
nos empotrados en una substancia de relleno sislante 25 esta capa
grenular (1,2) esté cubierta por al menos una cape electrddiica (3,4)
que estd en contscto con los granos 1 y que consiste de un trazado
de &reas coherente 3 eléotriczmente buenas conductoras entre los
granos, sobre la substancia de rellemo 2, y &reas 4 menos conduoto-
ras sobre la parts superior de los granosy a fin de obtener dicha - ;
capa electrddica sobre la capa granular (1,2) se aplica una oapa -
esleotrddica 3 coherente, ininterrumpida, elsctriocamente buena condug .
tora (ver figura 1) despuds de lo cual las partes 5 de 1a capa elec~:
trddioca 3 ubicada sobre los granos son selectivemente eliminades. |

El material de partida es nuevamente une capa granular
(1,2) pegada mediante una capa de adhesivo 7 (figure 1) & un sopore %
te 8 y vuelta coherente por medio de una substancia de relleno 2,
que aotla como un ligante, y éue tiene partes granulares 9 libres
de la substancia de relleno; esta capa granular esté cubierta por
una oapa electrddica 3+ Los granos I consisten en sulfuro de cad-

mio fotoconducior, activado por aproximadamente 10‘3 a 10'45 en pe-
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so de cobre y galio. ;
Tal caps granular puede ser obtenida por varios medios. |

‘En relacién con le necesidad de formar depresiones entre 1oezsranos£
88 utiliza el siguiente método muy apropiado.

" Un soporte, por ejemplo una placa de vidrio 8, es raou—

|

‘bierto por inmersidm en una solucidn de gelatina en agua, con una
$oa.pa de gelatina 7 de unos pocos micronos de espesor. Granos de sqﬁ
furo de ocadmio fotoconductor de un diémetro de aproximadamente 35
micrones, eon empotrados en la capa de gelatina todavia blanda deguéa
de lo cual la gelatina es endurecida mediante secado y los granos no
adheridos al soporte son eliminados. ILuego se aplica poliuretaﬁo
como un ligente entre los granos, sobre la gelatina, Esto pueds -
realizarse sumergiendo el soporte con la capa granular en una solu-
cidn de materiales conocidos oomercialmente bajo las marcas "“Desmo-
vhen" y "Desmodur" en aceiato de etiloy cuando se retira la placa,
queda una capa delgada sobre la capa granular, capa que es converfi-
da por un proceso de endurecimiento de, por ejemplo, 8 horas a T5¢

en poliuretano. Entonces la meszcla inicialmente menos viscosa se
separa (e la parte supericr de los granos, de modo gue luego de en—
durecimiento se obiiene una capa granular, cuyos granos scbresalen

de la substancia de rellenc sobre el lado alejado del soporte, itenien
do la substancia de relleno entre los granos un espesor que es con -
plderablemente menor que sl espesor promedio de los granos, de modo
gue sobre el lado alejado del soporte, la capa granular mucsira de-
presiones entre los granos.

La capa granular resuliante puede ser direotaménte TECU~
bierta por deposicidn desde vapor con una capa electrbdica 3. A fin
de mejorar el contacto entre los granos y la capa electrddica, la
capa granular, preferiblemente, es sometida 3 un bombardeo idnico o

electrbnico antes de la aplicacidn de la capa electrddica 3. En la
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presente realizacidn esto se realiza exponiendo la éaéa granular & ;
una descarga gaseosa durante aproximadamente 4 minutos a una tensiég
de 1 XV (corriente de descarga aproximadamente 50 ml con une superfz
ficle electrddica de 100 cm2)e. El lado de la capa granular alejédb%

del soporte es cublerto luego con la capa electrddics 3, que éstahlé

;e un contacto subtancialmente Shmico oon los granos de sulfuro de

cadmioj por ejemplo una capa de indio de un espesor de 5000 & es -

§ap11cada deade la fase de vapor.
i .
!

: Sobre el lado alejado del soporte (ver fig. 1) la capE !

3

' granular es tratadé por medio de granos de altmina 10 que tienen wn.
difimetro comprendido entre aproximadamente 150 a 250 miorones. Bew
‘te difimetro es mfs de 2 veces y menos de 5 veces la distancia proqgi
dio entre los granos de la capa en este caso 70 a 100 miocrones. lLos:
granos de abrasivo 10 se usan en esitado seco y son frotados por me-
dio de un trozo de pafic u otro objeto blando 16 (ver figura 1) con
una ligera presién scbre la capa granular. Debido 2 su tamefio los
granos de abrasivo no pueden alcanzar las partes ocherentes 3 de 2a
oapa electrddica, ubicadas en las depresiones entre los granos, so-
bre la substancia de relleno, de modo que son eliminadas solamente .
-las partes de la capa eldcirodice sobre las partes superiores de lo£
grenos (5)s Asf se forman orificios 4 en la capa electrddica scbre
ilos granos (ver figuras 2 ¥ 4) permeneciendo las pértes 6 de la c&-%
pa electrddice en contacto con los granos en los bordes de los orin?
ficios. Despuds de la formacidn de los orificios, lo.que es compro-
bado con un microscdpio, se da por terminado la ebrasidn y si fuens °
deseable, cualesquier residucs de poliuretano sobre las partes tra-
tadas de los granos, pueden ser eliminados disolviéndolos o mediante
un procedimiento de mordicacidéne A fin de mejorar el contacto scbre

los granos, el lado tratado por abrasidn de la capa granular es nue-
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Luego (ver fige 3) una capa 11 de aproximadamente 50

micrones de espesor, endurecible, permeable a la radiamoidn y flexi.

ble, de una resina sintética es aplicads a la capa granular, poz

ejemplo de poliuretano y después de endurecimiento de dicha capa,

H

. |
'la oapa granular es separada &l soporte 8 disolviendo la capa de gew
| : o
‘latine T en aguas de modo gue sobre el lado del soporte, las par- !

; t
|tes 12 de los granos gueden libres. Despubs que los restos de gela~ !

!
gtina son eliminados en agua, el lado libre de Ia capa granular es
%expuesto nuevamente & una descarga gaseosa y une segunda capa elec—
:tr6dica 13 (ver fige. 3) es aplicada al mismo por deposicidn de indig
desde vapor hasta un espesor de aproximadaménte 5000 &. |

Do esta manera se forma un fotoresistor cénstituido par
una lémina flexible como se muestra en la figura 3 en una vista en
oorte y en la figura 4 en una vista en planta.

Sobre la capa electrbdica 13 y sobre una parte 14 de
la capa electrddica (3, 4, 6) libre de la capas 11, pueden proveerse
contactos, entre los que puede medirse la impedancia de la capa gra-
nular. A través de la capa de resina sintética 11 y los orificios
4 una rediacidn 15 puede incidir sobre las partes de .Tanos no cu=
biertas por la oape electrddica (3, 4,6), estando todos los granos

conectados en paralelo entre la capa eleotrddica 13 y las partes 6

de 1a capa electrddica (3,4,6) que establecen un contacto substan—

cialmente Shmico con los grenos l.

Un segundo ejemplo del método de acuerdo con la invenddn
serf descripto con referencia a las figuras 5 a 8 para la fabrice-
cidn de una célula solar. Los mismos nfmeros de referencia de las
dos realizaciones deeignan partes correspondientes. El material de
partida es nuevemente (ver fig. 5) una capa granular (1,2) pegada
por medio de una capa de gelatina 7 & un soporte 8 y que consiste

en granos 1 de sulfuro de cadmio fotoconductor de un difmetro prome~
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Edio de aproximadamente 35 micrones, empotrados en un ligante 2 de ‘
)poliuretano ¥y febricada de la menera antes desoripta; sobre el ladoé
alejado del soporte, la capa graﬁular muestre depresiones entrg‘loa
granos y es completamente oubierta, por-ejemplo pr deposicidn dés;
ds vapor, oon una caps electrbdica (3,5)s la capa eledtrddice ﬂ?!
5) consiste en este ejemplo en una cape de oobre Ge aproximadauﬁnr—

te 0,1 micxdn de esﬁesor.

La capa granular es luego tratada sobre el lado aleju~ |

do del portador (ver fig. 1) por medio fe granos sbrasives 21 de

; espumado u otro material muy elhstico, sobre el soporte 22 con 1osf

; @lumina, de wn diémetro de aproximedamente 5 micrones, aplicados

& un soporte flexible 22 de una lémina de goma de silicona de ayro-

_ximadamente 0,2 mm de espesor. El difmetro de los granos de abrasi

vo es menor que un quinto del difmetro medio de granos de la capa
granular, Bajo condicones daterminadas,,puedewaer ventajoso usarc
alin granos de abrasivo més pequefios de un difmetro menor que un -
déeimo del didmetro promedio de los granos de la eapa granular.

Los grenos de sbrasivo 21 pueden ser aplicados al soporte 22, por

ejemplo vertiendo la goma de silicona en es.ado liquido sobre una

. placa de vidrio y espolvoreando los granos de alumine, después de
la cual se endurece la goma de silicona pare formar una lémina fle-
xible, en que los granos de abrasivo estéin parcialmente empotrados.

: La abrasidn se realiza disponiendo una almohadilla 23 de pléstico f

v

granos de abrasivo (fige 5), y sobre la misma un objeto 24 pleno

- no elfstizo y frotando el soporte de los grenos abrasivos a mano o

" por medio de una mBquina, con una ligera presidn sobre la capa gta

nular. BEl soporie 22 sigue los contorncs de la bapa grenular y
solamente son eliminadas las partes de la capa electrddioa (3,5) -
sobre las partes superiores de los granos, de modo que, (ver fig.

6), se obtiene una estructura similar & la de la figura 2 de la pd
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mera realizacién. lLas partes 6 de la capa electrddioa permenecen
.en contacto con los grencs l, aunque esto no es requerido en ests
ejemplo con relacidn a 1a capa electrddica 25 que debe ser aplicada

gpoateriormente.

E Sobre el lado alejado del soporte, la capa.resultante
fes recubierta con une segunda oapa electrddica 25 de cobres perﬁea—
ble a la rediacidn, menos conductora, por deposicién desde vapor has
ta un espssor de aproximadamente 100 1 capa que establece un con-
taoto con las partes 3 de la capa inicial de cobre (3,5) y un contag
to rectificante con los granos l. En este ejemplo, en que se fcima
‘con los granos un contaoto rectificante en lugar de un contacto Otmil
co, se omite naturalmente la descarga gaseosa antes de la aplicacidn
de la ocapa electrdodica 25. Subsecuentemente, la cepa 25 es cubierta
con una capa 1l de pléstico flexible, permeable a la radiacidn, en—
durecible, por ejemplo de poliuretano, de un espesor de aproximada-
mente 50 micrones. Después de endurecimiento de la capa 1l la capa
granular es separaga del soporte disolviendo la capa de gelatina 7
en agua, de modo que sobre el lado del soporte son expuestes partes
de los granoss. Estos lados expuestos de los granos son sometidos -
& una descarga gaseosa y (ver figura 8), se aplica una capa electrd—
@103 13 por deposicién desde vapor de uns cape de indio de aproximaeda-
ﬁente 5000 & ae espesor. Esta capa electrbdica 13 establece un con—
tacto Shmico con los granoss

De esta manera (ver fig. 8) se obtiene una célula solar
que tiene tambi&n la forma de une lamina flexible; le radiacibm 26
puede incidir a través de la capa pléstice permeavle 1l y la capa
permedhle de cobre 25, sobre el contacto rectificante emtre sulfuro
de cadmio y cobre. ILa capa electrddica 13 y una parte 14 de la capa
electrbdica (3,25) libre de la capa 11, pueden ser provisias con con
tactos, de los que puede derivarse la foto-tensibn producide por la
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;radiacién incidente.
Serf obvio que la invencifn no esté limktads & los ejem

plos precedentes y muchssvarisntes son posibles para los exper@ps‘

en el artes Bajo condiciones determinadas ser& posible partir éé i

una cape granular cuyos grenos no sobresalen de la substancia de igg

.

lleno, en cuyo oaso son eliminadas por ebrasidn no solemente las pars

tes de la oapa electrdica ubioadas sobre los granos sino tambidn

Ela substancia de relleno subyacente. Dado que en esie caso las par-:

;tes resistentes de la cape electrddica ya no estén en contacto cer ﬁ
?1os granos, es necesario aplicar una segunda capa elsctrddica al.laf
do correspondiente de la capa granular oomo se desoribid con referen
¢ia a la segunda realizacidn. BEn lugar de fotoresistores y foto-
células, pueden fabricarse sistemas electrddicos que comprenden ca-
pas granulares capaces de emitir radiscidn de recobinacién por in~
yeceifn, bajo la accidn de una tensidn aplicada. Ademfs, pueden -
usarse grancs de otro material que sulfuro de cadmio y, dependiendo-
del uso del sistema electrddico resultante, los mismos no necesiten
ser fotoconductores, por ejemplo la fabricacitn de diodos, capacito-
res, bolémetros, resistores no lineales y lo similar. Como se ha
establecido precedentemente, pueden usarse substancias de relleno

de haweriales completamente diferentes, por ejemplo resinas epoxi o

flacas foto-endurecibles de acuerdo con el uso y la téonice useda pa~-

.ra la formacidn de la capa granular de partids, mieniras que tembién

la capa de cubierta 11 (ver figs. 3,7 y 8) puede consistir no sola-
mente en pdliuretano, sino tambidn por ejemplo en metacrilato de
metilo u otra resina sintética endurecible permeable o no permeable
8 la radiacibne

Bajo condiciones determinadas, puede ser ventajoso omi-
tir la capa electrddica 13 (ver £ig.3 y 8) y reemplazarla por un £lu

Jjo de particulas cargadas, por ejemplo iones o electrones, ineidentes
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isobre la capa granular y que transportan la oarga.' cdando, por ejen
plo, la oapa granular es usads como una capa fotoconductora en xeno;
grafia, una capa electrddice puede ser reemplazada por una descérgq
geseosa para la descarga local de la capa fotoconductora. .
Finalmente puede ser deseable para usos determinados,

no seperar la capa granular del soporte 83 en este caso puede pio-
veerse previamente una capa electrddica entre el soporie y la capa
granular.

La presente sollcitud que coresponde & la presentads en

Holende el 14 de Abril de 1.966, bajo el nlm. 66-04959, se acogs &

los beneficios déi articulo 51 del vigente Rstatuto sobre Propiedad}

[Industrial.
!

|
|

3

é Los puntos de invencidn, propia y nueva QPS 50 presentaﬁ
Para que sean objeto de esia solicitud de Patente de Invencidn en
Espefie, por VEINTE afios, son los siguientess

le- MBtodo de fabricacidn de un sistema electrddico que|
comprende una capa granular, por ejemglo una oapa grenuler semicon-

ductora que tiene substancialmente el ezpesor de un grano, estando

los granos empoirados en une substancia de relleno, aislante, sien-:

do recubierta la capa granular por al menos uns capa electrddica en!

contacto con los zranos, consistiendo diche capa electrddica en un
|trazado de &reas cohevenbes electricamente buenas conductores ensre
1}

‘los granos, sobre la substencia de rellenc, y de &reas usualmente

menos conductoras eldctricamente sobre los granos, en que a fin de

'obtener dicha capa electrddica, la capa granular es provista con una
‘} :

| . 338178
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‘capa eléctrodica coherente, ininterrumplde, el&otricamente buena
fconductora, despuds de lo cual las partes de la ocapa electrbdica sp-
jpre los grenos, son seleotibamente eliminadas CARACTERIZADO porque

ien le febricacidn se parte de una capa granular, en qpé la substap-

sobre un lado, la capa granular muestra depresiones entre los granos

cia de relleno entre los granos tiene un espesor que es consider&blé

ente menor gque el espesor promedioc de granos, de modo gue al menos

¥ porque sobre dicho lado la capa granuler es cubierta por una capa

1

%lectrédica sléotricamente buena conductora, después de lo cual por |

?brasi&n ds la capa granular sobre dicho lado son eliminadas sole-
mente las partes de la capa electrddica sobre los granos debide a ;
las depresiones entre los granose

2.~ ¥8todo de fabricacidn de un sistema electrddico de
acuerdo con la reivindicacidn 1 , CARACTERIZADO porque la capa gra-

nular es tratada por medio de un abrasivé, cuyos granos tienen un

difmetro superior a la distancia media entre los granos de la oapa

. granular, de modo que ellos no pueden alcanzar los fondos de las -

depresiones.
3o~ ¥étodo de fabricacidn de un sistems electrddico de

acuerdo con la reivindicacidn 2, CARACTERIZADC porque Se usa un atrg
givo cuyo diémetro de granos es mayor que dos veces Yy henor gque cip=-
co veces la distancia media entre los granos de la ocapa granular, §
‘ 44 MBtodo de fabricacidn de un sisteme electrddico de l
acuerdo oon la reivindicaocidn 1, CARACTERIZADO pérqpe la capa granu-
lar es tratado por medio de un abrasivo cuyos granos tienen un dide .
metro que es considerablemente menor que el difimetro promedio de ‘
granos de la capa granular, estando dicho gbrasivo provisto sobre

un soportes

Se~ Lidtodo de fabricacidn de un sistema electrbdico de

acuerdo con la reivindicecidn 4, CARACTERIZADO porgue se usa un

cw- 939178



abrasivo cuyo diémetro de granos es menor que un ;pinto, preféribb-
;mente menor que un décimo, del difmetro medio de los granos de lac ;
fcapa granular. : ~ : !
} 6. Método de fabricatibn de un sistema eleotrédico‘éé E
5

acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, CARAGfT%

;TERIZADO porque en la fabricacidn se parte de una capa granular'qu—f

|yos granos sobresalen de la substiancia de relleno sobre el lado en E
!que est8 provista la oapa electrddica.

To= ¥btodo de fabrioaoi&n’de un sistema electrddico de

10 .acuerdo con la relvindicacién 6, CARACTERIZAIO porque en la fabrica-
cidén se parte de una capa granular obitenida empotrudo los granos en.
una substancia de relleno endurecible, que se conirae entre los gra-
nosg, de modo gue parie de los granos quedan libres de la substancia
de rellenc.

15 8- Li8todo de fabricacibn de un sistema electrddico de
acusrdo con la reivindicacidn T, CARACTERIZAIO porque los zranos
usados consisten en sulfuro de cadmio, mientras gque la substancia
de relleno est& constitufda por poliuretanc.

9e~ L8todo de fabricacidn de un sistema electrbdico de

Y acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8 CARACTERIZADO
porque por abrasibén se formen aberturas en la capa electrddica, so-
bre las partes superiores de los granos, manteni®ndose el contacto
entre la capa electrodica y los granos,

10.~ Método de fabricacidén de un sistema electrddico de

25 acuerdo con la reivindicacidn 9, CARACTERIZADO porque luego de la

abrasidn, la capa granular es sometida & un bombardeo idnico o elec-

tronico.
1l.- Método de fabricacidn de un sistema electrddico de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaclones prefedentes CARACTE-

30 KIZADO porque luego de la eliminacidn de solamente aqpellagﬁpartes

33611
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de la capa electrddica que se encuenira sobre los granos, 2l menos

ilas partes libres de los granos son cublerias con una segunda capa %

eloctrodioa que estd conductivamente conectada con la primera capa
I

‘electrddica.

12+~ Método Qe fabricacidn da un sistema aleotrodzco de

aouerdo con la relvindicacién 11 CARACTERIZAIO porque la segunda oaq

pa electr&dica tiene una transperencia mayor que la primera capa elec
tradica pere la radiacidn eleotro—magnética qui pueden emitir los
granos o a la que son sensibles los grancse
‘ 13.- MBtodo de fabricacién de un sistema electrédico deE
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes GARACTE- -
RIZADO porque en le fabricacitn se padte de una capa granular, cuyos
granos consisten principalmente de sulfuros y/o seleniuros de cadmio
¥ zino fotoconductores siendo los gianos recublertos con una capa =~
electrddica que contiene indio ¢ una aleacidn de indio.

14~ ¥étodo de febricacidn de un sistema electrddico de
a2cuerdo con ocualquiera de las reivindicaciones precedentes, CARAC-
TERIZAIDO porgue antes de la aplicacidn de una capa electrddica, la
capa grenular es expuesta a un bombardeo idnico o slectrénico.

15.~ M&todo de fabrioacién de un sistema electrddico.

Tal y cbmo se ha desorito en la Kemoria que antecede,
representado por los dlbujos que se acompafian y para los fines que

se han especificados

Esta Memoria consta de dieclocho hojas esoritas a méqui-
na& por una sole cara "
o " 3 WAV 1968
Madrid,

Peho
Albeto [d
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